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#
/007 D041 DO29 DO27 / CB170 CB169 D04

(CB 26) (CB 101) (CB 126} (CB 197) (CB 33)

Silicon rectifier diodes — Normal series
Diodes de redressement au silicium — Séries normales

VE /IF )R/ VRRM
Toper IESM v (A (uA)

Type Case VRRM (oc) (A) 250C 250C DRT 76

Boitier v) max o (A) tp 10ms max max Page
1N 645 D0 7 225 150 0.4 Tamp 26 °C 301) 104 0,2 93
1N 646 DO 7 300 150 0,4 Tamp 25 °C 3(1) 104 0,2 93
1N 647 DO 7 400 150 0,4 Ty 25 9C 301) 104 0,2 93
1N 648 DO 7 500 150 0,4 Tamp 25 °C 3(1) 1 04 0,2 93
1N 649 DO 7 600 150 0,4 T ymp 25 °C 3(1) 1 04 0,2 93
N 4001 DO 41 50 175 1 Tamb 75 °C 30 R 5 105
1N 4002 DO 41 100 75 7 Tamb 75 °C 30 111 5 105
1N 4003 DO 41 200 175 1 Tamp 75 °C 30 KR 5 105
1N 4004 DO 41 400 175 1 Tamb 75 0C 30 11 5 105
1N 4005 DO 41 600 175 1 Tamb 75 °C 30 K 5 105
1N 4006 DO 41 800 175 1 Tamp 75 °C 30 111 5 117
1N 4007 00 41 1000 175 1 Tamb 75 °C 30 1 5 117
ESM 100 DO 29 100 175 1 T amp 50 °C 50 (K 10 17
1N 4383 DO 29 200 175 1 Tamp 50 °C 50 1 1 10 117
1N 4384 DO 29 400 175 T Tamp 50 C 50 T 10 17
1N 4385 DO 29 600 175 1 Tamg 50 °C 50 ' 10 17
1N 4585 DO 29 800 175 1 Tamp 50 °C 50 1 1 10 17
N 4586 DO 29 7000 175 T Tamp 50 °C 50 i 1 0 17
1N 5059 CB 170 200 175 1 Tamp 75 °C 50 12 1 5 109
1N 5060 CB170 400 175 1 Tamp 75 °C 50 12 1 5 109
N 5061 CB170 600 175 1 Tamp 75 °C 50 12 1 5 109
1N 5062 CB 170 800 175 1 Tamp 75 °C 50 12 1 5 109
IN 5624 CB 169 200 175 3 Tamp 70 °C 125 13 5 113
N 5625 CB 169 400 175 3 Tamp 70 °C 125 13 5 113
N 5626 CB 169 500 175 3 Tamn 70 °C 125 i3 5 113
1N 5627 CB 169 800 175 3 Tamp 70 °C 125 13 5 13
BY 251 DO27pl. 200 150 3 Tamp 50 °C 100 13 20 #
8Y 252 DO 27pl. 400 180 3 Tamp 50 °C 100 i1 3 20 #
BY 253 DO 27pl. 600 150 3 Tamp 50 °C 100 11 3 20 #
BY 254 DO 27pl. 80O 150 3 Tamb 50 °C 100 11 3 20 #
BY 265 DO 27 pl. 1300 150 3 Tamp 50 °C 100 11 3 20 #
1N 1581 DO 4 50 175 3 Tease 150 °C 40 7 as@3 Tso00i2i o1
1N 1582 DO 4 100 175 3 Tcase 150°C 40 1523 500002 101
1N 1583 DO 4 200 175 3 Tease 150 OC 40 15203 “101
1N 1584 DO 4 300 175 3 Tease 150 °C 40 15023 101
1N 1585 DO 4 200 175 3 Tcase 150 0C 40 15023 5000(2) 01
1N 1586 DO 4 500 175 3 Tease 150 °C 40 1623 5000(2) 01
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